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Lichtemitterdioden

VOQA 18,28, 38

Dis Lichtemitterdioden VQA 18 sind rotstrahlende GeAsF/GaP-Dioden,

VQA 28 griinstrahlende GeP-Dioden und VQA 38 gelbstrahlende GadsP/
GaP=-Dioden in diffuser eingefirbter lllplumrkappuna mit einer

Anzeigefldche ohne Linse,

Bie sind vorwlegend zur Zusammenstellung won Zeilen und Bymbolen

vorgeashen,

Unter der Annahme einer konstenten Ausfallrate betrdgt die

Lebensdauvererwaertung bei mittleren Betrisbsbedingungen hypothe-

tisch mindestens 10° Stunden.

EspngriSen bel W = 25 °0

min, typ. max,

Lichtstlirke1)2)3) .
beli Iy = 20 mh VQA 18, 28, 38 I, 04 = - med
VQA 18, 28, 38 4 I, 044 - - mod
VQA 18, 28, 38 B I, 0,6 = - mod
VQA 18, 28, 380 I, 0,9 -~ - med
VQA 18, 28, 38D I 1,35 = - med
VQA 18, 28, 38 B I, 2,0 = - med
DurchlaBgleichsp _ ,
bei Ip 5150 — Uy - 2,1 2,8 v
Bganﬁ:ﬂuhntmn
el = 5 V Iz - - 100 ok
brtnunsninkal =) o
“1 Ir = 20 l.l 1m - -
Wellenléinge des Maximums
der spektralen Emission
* rote Diode "‘nu: 625 - 645 nm
grins Diode Rpgx 792 = 20 nm
gelbe Diode Agexy D580 = 600 nm
ektrale Btrahlungs- .
':';nﬂbnih nho';, - - 40 om
U 0tznungswinkel bei der IL~Mesaung 15° & 3°
2)3) g1 ehe Beite 2
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VOQA 18,28 38 elecrronic

min, maxs

Reduktionskoeffizient des
Iluxﬂhlaﬂg,laichstmmaan ;
bei A, = 55 bis 85 “0 ~TErp - 0,467 mA/K

Eaﬂuktin;:akoeffiziant des
relativen SpltzendurchlaB-
atrome o )

Temperaturkoeffizient der
relativen Liehtstﬁ.‘r:kuu ;
bedl =25 hie 85 "OC —TKI'V - 1,0 /K

Granzwerte

DurchlaBgleichstrom
bel = =25 bis 55 "0 Ip - 30 mA

8pitzendurchlaBstrom®
periodischer p
bei 7, = -25 bis 55 °C T - 100 Jah

Sperrgleichspannung

bel f, = ~25 bis 85 °C Up - 5 v

Betriebstemperaturbereich 15: ~25 85 °c

Lagerungstemperaturbereich ‘\9' =50 50 %

stg

2) innerhalb einer ?arzask%:mut (2 1000 Btiick) betrigt die
Gruppenbreite der Lichtst gruppen A bis D bezogen a

Iy min ¥ 2

3)Die Kennzeichnung der Lichtstirkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung
‘*)EP £ ‘IDG/ua; T =1 1 10; abweichende Tastverhiltnisse nach

Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender
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elecrronic VOA 18,28 38

(ar8)

),

Masse 0,32 g
Standard: TGL 39353

x ”mai gefliche
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VQA 18,28, 38
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VOA 18,28, 38
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VOA 18,28, 38
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relative Temperaturabhingigkelt
der FluBspannung

vQa 18, 28, 38
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VQA 18,28, 38 SESHORE
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mittlere melative Lichtstirkeabhingigkelf
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VOQA 18,28, 38 electronic
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VQA 18 normierte spektrale Emission
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VOQA 18,28,38
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normierte spektrale Emission

VQA 38
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elecironic | VQA 18,28, 38

Informationshinweise zur Lichtstirkekennzelchn

Die Kennzeichnung der Lichtstérkegruppe befindet sich nur auf

der Verpackung.

Soll die Information der Lichtabtiérkegruppe auch nach der

Montage der LED z.B, auf Leiterplatten erhalten bleiben,

wird zur Kennzelchnung - sofern nicht direkt die Buchstaben
‘_\varwanﬂat werden kinnen - nachstehende Farbcodierung auf

den Leiterplatten empfohlen,

Farbcodierung

’;3:;:“““* ?ggnd' 3 B o D
Farbpunkte - rot | schwarz | grin | gelb | blau
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